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Рис. 3. Концентрационные зависимости сц (1, 2) и r (3, 4) кристаллов 
NaI(Tl), выращенных без (2, 3) и с принудительным перемешиванием 
расплава (1, 4). 

 

до  310–1 % TlI  должно сопровождаться  возрастанием  �~1/��сц  

не более чем на 8%. Однако, как видно из данных рис. 3 (кривая 3), 
собственное энергетическое разрешение исследуемых кристаллов 
при указанном содержании таллия ухудшается в два раза. 
 

4 

3

1 

33



Scintillation materials, № 20 (1987) 30-35 

 



Scintillation materials, № 20 (1987) 30-35 

 


